
 

 

1جلسه   



• Integrated Electronics: Millman-Halkias 

 

• ElectronicDevicesCircuits: Millman-Halkias 

 

 علی میرعشقی :مبانی الکترونیک•



• Ch. 1: Energy Bands in Solids 

• Ch. 2: Transport Phenomena in Semiconductors  

• Ch. 3: Junction diode Characteristics 

• Ch. 4: Diode Circuits 

• Ch. 5: Transistor Characteristics 

• Ch. 8: Transistor at Low Frequencies 

• Ch. 9: Transistor biasing and Thermal stabilization 



 



 



 

 

 

 

 

      c -  گذار بین دو تراز با جذب یا تابش فوتون با فرکانسE2-E1/h               انجام می
 .شود

 



 



 



 



 


